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	RFID系列（高速存取・电磁感应方式13.56MHz）
	V670系列
	高速・长寿命・无电池 RFID系统
	■ 128字节读写14ms的高速处理（固定类型）
	■ 能够读写10亿次的长寿命的无电池标签
	■ 能够实现省空间・优良的耐环境性・ 窄间距安装的小型标签／小型天线
	■ 自动重复输入触发器、标签指定等丰富的功能
	■ 没有上位控制器也可以处理， 配备了自行高速应答的模式
	■ 新型的CF型读写器品种齐全
	■ 符合海外FCC、R&TTE指令
	※在海外使用时，请参见1398页的「电波法规定」。


	系统构成
	＊1. 在使用V670-H51/H51Q时一定要与V670-CD1D-V1组和使用。不能使用V670-CD1D。
	＊2. 延长天线电缆时一定要使用本社专用的电缆。
	＊ 有关推荐便携式终端（进行V670-CF01工作确认的便携式终端）请参见1176页。

	种类
	＊ 在V670-CD1D中不能使用。请一定使用V670-CD1D-V1。
	＊1. 在使用推荐便携式终端时，请使用专用保护罩。
	＊2. 详细情况请向以下单位咨询。 欧姆龙有限公司　营业统辖事业部　信息设备科 东京东京都品川区大崎1-11-1　Gate City大崎WEST TOWN14F TEL 03-3779-9017（141-0032） 名古屋名古屋市中村区名4-5-28　
	＊3. 详情请咨询各国的Symbol Technologies公司的当地法人。 http://www.symbol.com/index.htm


	额定值／性能
	＊ 存取次数就是读和写合计的通信次数。
	＊1. 连接器部不是防水规格。
	＊2. 特氟隆是杜邦公司以及三井杜邦氟化学(株)的氟树脂的注册商标。
	＊3. 电缆延长的情况下，通信的距离会缩短。此外，根据延长电缆的种类不同通信也会有所不同。详情请参见通信距离的规格。

	＊ 使用V670-H51/H51Q时,一定要与V670-CD1D-V1组合使用。V670-CD1D不能使用。

	功能规格（通信距离规格）
	＊1. 使用延长电缆时，通信距离会缩短。此外，根据延长电缆的种类的不同请注意通信距离也会不同。
	＊2. 标签的里侧是金属的时候，通信距离会低下。V670-D13F01H的情况下，请使用金属面安装用配件（V670-A81）。 详情请参见相关资料。
	注 1 . 标签的里侧是金属时，通信距离会缩短。V670-D13F01H的情况下，请使用金属面安装用配件（V670-A81）。 详情请参见相关资料。
	2 . 使用V670-CF01时，详情请参见相关资料。


	特性数据
	＊ 延长电缆未使用时的代表例。
	通信时间（参考值）

	＊ 写是在不设定校检功能、写保护功能的条件下。
	移动速度〈参考值（条件: 未使用延长电缆时）〉

	＊ 写是在不设定校检功能、写保护功能的条件下。

	请正确使用
	系统构成
	设置场所
	安装
	清扫


